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		  Datasheet File OCR Text:


		  SI-E8000/3600-4 SI-E8000/3600-4 high voltage silicon rectifier diodes si-hochspannungs-gleichrichterdioden version 2009-01-22 dimensions - ma?e [mm] nominal current  C  nennstrom 4 a alternating input voltage  C  eingangswechselspannung 8000 v plastic case  C  kunststoffgeh?use ? 49 x 257  [mm] weight approx.  C  gewicht ca. 600 g compound has classification ul94v-0  C  vergussmasse nach ul94v-0 klassifiziert suitable for oil cooled operation  C  fr betrieb unter ?l geeignet standard packaging bulk  C  standard lieferform lose im karton maximum ratings grenzwerte type typ rated dc voltage anschlussgleichspg. v rd  [v] alternat. input voltage eingangswechselspg. v vrms  [v] rep. peak reverse voltage period. spitzensperrspg. v rrm  [v] SI-E8000/3600-4 3600 8000 24000 max. average forward rectified current, r-load dauergrenzstrom in einwegschaltung mit r-last t a  = 45c i fav 4 a peak forward surge current, 50/60 hz half sine-wave sto?strom fr eine 50/60 hz sinus-halbwelle t a  = 45c i fsm 200/220 a rating for fusing, t < 10 ms grenzlastintegral, t < 10 ms t a  = 45c i 2 t 200 a 2 s junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+150c admissible torque for mounting zul?ssiges anzugsdrehmoment m8 < 72 lb.in. < 8 nm ?  diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1

 SI-E8000/3600-4 characteristics kennwerte forward voltage durchlass-spannung t j  = 25c i f  = 4 a v f < 12 v leakage current sperrstrom t j  = 45c t j  = 150c v r   =  v rrm v r   =  v rrm i r i r < 10 a < 1 ma 2 http://www.diotec.com/ ?  diotec semiconductor ag
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